STATICKA PEVNA PAMEt ROM S KAPACITOU PAMETOVE MATICE
2560 BITU — MUZE PRACOVAT V ORGANIZACI 256 SLOV
PO 10 BITECH NEBO 512 SLOV PO 5 BITECH.

V PAMETOVE MATICI JE ULOZENA INFORMACE O 64 ALFANUME-
RICKYCH ZNACICH, ROZLOZENYCH DO RASTRU 5 x 7 BODU.
VSTUPY A VYSTUPY PAMETI JSOU SLUCITELNE S OBVODY TTL

A DTL.

MHB2501, MHB2501A GENERATOR ALFANUMERICKYCH ZNAKU
V LATINSKE ABECEDE — KOD ZNAKU ASCII ODPOVIDA NORME
CSN 36 8802, RVHP RS 2175—69.

MHB2502, MHB2502A GENERATOR ALFANUMERICKYCH ZNAXU
V RUSKE ABECEDE — KOD ZNAKU ODPOVIDA NORME RVHP
RS 2175—69.

Zapojeni vyvodi
(pohled shora)

MEZNi HODNOTY :

min. max. poinélond malee
Uccyoeo —20 40,3 vV 4 80)
Ucesor —10 +0,3 Vv
Uecyr —10 +0,3 v
me 800 I'I'lw ] ];ﬂ')
b 0 +70 L " : o
u At
trig —55 +155 C if 235 m F2n i o
3
4L
Iy a3 denodér 2
Cop—hemerttty  jtupn cbwody
(Se—— o I
& LIRI L R
- g T
Wy, e, Lk h Op (O, O U Oy (g Oy Oy
Pouzdro 10 15/1 ¢ Blokové zapojeni obvodi
CHARAKTERISTICKE UDAIJE: o =0... +70°C
Svodovy proud vstupu
-Ur =35V -l <10 uh
Vstupni napéti — droven L
Uec = +5V+025V, Uggc = =12V + 05V, Ugr =0V Uit =10 v
Vstupni napéti — Groven H
Uc = +5V 4025V, Ugg = =12V + 05V, Usr =0V Urn > 3. v
Kapacita vstupu
Ue = 45V +025V, Usge = —12V + 05V, Ugr = 0V,
Uy = Uge, f = 1 MHz Cs < 10 pF
Vystupni nopéti — droven L
Uec = +5V 025V, Ugg = —12V £+ 05V, Ugr =0V,
lor, = 3,2 mA Uor <08 Vv
Vystupni napéti — udroven H
Uec = +5V+025V, Ugg = —12V + 05V, Ug; =0V,
lon = =02 mA Uon 3,5 v
Svodovy proud vystupu
Uc = 45V + 0,25V, Use = =12V + 05V, Ugr = 0V,
Up = Ugr, Us = Uee —lp < 1,0 uh
Zpoidéni vystupu
Uc = +5V, Ugs = =12V, Ugr =0V, 8, = 125°C,
26té} jeden logicky élen NAND TTL, C. = 15 pF
MHB2501, MHB2502 tp < 0,6 us
MHB2501A, MHB2502A tp <10 us
Informativni hodnoty: Ucc = 45V, Ugeg = =12V, Ugr =0V, i, = +25°C
Odbér proudu ve statickém provozu lec 22 mA
lee 22 mA
Sumova imunita bez zdtéie Ux 1,0 v
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DOPORUCENE ZAPOJENI PEVNE PAMETI PRO JEDNOTLIVE ORGANIZACE

ORGANIZACE:

512 slov po 5 bitech

256 slov po 10 bitech

- o
5V 2V b5V 12V
228 14 GC GG GI (K hWee GG Glpl
& . _.1 Off3—o x ?J" : C_"—-o g
i = 1 k=
< . mabh  pER ol s 5 4 s ]
a3 2} Op?— {2 5352 Oipf———>
OBSAH PEVNE PAMETI e . @ ® - & H W & W oW L L. H H
MHB2501 HISIC L L L H#H H H L L L L H H H H
MHB2501A CLSZ‘BL L L L (E L L H H HH H H H H
L_H L H L H L H L H L H L H L H
Vystupy jsou aktivni pfi 17]14 ]
nastaveni signald CS; = H,
CS; = L. L|L
Radek & 8 (I3 =12 =13 =H)
neni vyuzit.
MHB2502
Cstafla] L L H H bk H H L L H H R H H
MHB2502A L ;6 bty L L H H H H b | e C H H H_H
05241 L
e e
nastaveni signali C5; = L, 78
CS: = H. B
Tmova pole oznacuji '
vystupy ve stavu drovné H. :
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Typ Druh Pouzdro

MHB1902 Statickd pamét CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paméfové matice 64 fadkd po 16 buh- 10—18
MHB1902C kach, vstup @ vystup dat je oddélen, vystup tfistavovy hradlovany signdlem CE. Provoz pro 10—18/C
uchovani informace vyiaduje napdjeci napéti min. 25 V. Typ MHB1902C je v keramickém

pouzdru.
MHB2102 Statickd paméf NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace pométové matice 32 X 32, vstup 10—14A
MHB2102/2 a vystup dat je oddélen, vystup tristavovy aktivovany signalem CE.
MHB2114 Staticka paméf NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickym hradlem, orgonizace pamétové 10—18/1

matice 64 x 16, vstup a vystup dat je spoleény, vystup tfistovovy. Systém obsahuje vnitini
blok generdtoru piedpéti substratu, pracujiciho na principu nabojové pumpy (Charge Pump),
ktery je piipraven k provozu asi 500 us po pfipojeni napdjeciho napéti Ucc.

MHB2500 Statické pevné paméti ROM 2560 bitd, vyrobené technologii MNOS na kiemikové podloice 10—15/1
fada typu N s tranzistory s kandlem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo

512 slov po 5 bitech. Vystupy tfistavové, hradlované signdlem CS. Organizace, obsah paméti

a nastaveni signalt CS se vkladaji béhem vyroby prepojovaci maskou.

MHB2501 Generdtor alfanumerickych znakd v latinské abecedé; kod znoki ASCIl odpovida CSN
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paméti 512 » 5, matice znaku 5 x 7.
MHB2502 Generator alfanumerickych znakdi v ruske abecedé; kéd inaki odpovida normé RVHP
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paméti 512 x 5, matice znaku 5 x 8. s
MHB2503 Pievodnik sedmibitového kodu 1SO/7 na dalnopisny koéd CCIT2 nebo CCIT2 no ISO/7. Orga-
nizace 256 x 10.
MHB4116 Dynamicka poméf NMOS RAM 16384 X 1 bit s paméfovou matici rozdélenou na dvé 10—14A
MHB4116C symetrické asti po 64 fadeich a 128 sloupcich. Paméfovd bunka jednotranzistorovd s pa- 10—18/C

mélovou kapacitou. Pamét vyzaduje obnoveni informace vidy po 2 ms ¢innosti a to 128 cykly
éteni nebo prazdnymi cykly. Vystup tristavovy.

MHB8608 Statické paméi NMOS PROM 1024 < 8 biti naprogramovand vyrobcem. Vstupy a wystupy 10—151
jsou plpé sluéitelné s obvody TIL. Vystupy tiistavove, aktivuji se signdlem pro vybér
obvodu CS.

MHB8708C Programovatelné pamét NMOS EPROM 1024 x 8 bitd s moinosti mazéni obsahu paméti 10—15/2

ultrafialovym svétlem s vinovou délkou max. 0,4 um. Davka energie pro mozdni min.
15 Wsem 2 pii zdroji zafeni 0,2537 wm. Pii provozu Eteni je funkce obvodu plné_staticka.
Vstupy a vystupy sluéitelné s obvody TTL. Vystupy tiistavové, aktivuji se signdlem

MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C
MHB2503, A
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